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Transistor BC558C Datasheet

BC 556
BC 557
BC 558

SILIZIUM = PNF = PLANAR = EFITAXIAL - NF - TRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehiuse: Eunstatoff,
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Kurzdatent BC 556 BC 557 BC 558
Eollektor-Sperrspannung -UCI o ™ max, Bo 50 W v
KEollektor=Emitter=-Sperrspannung -II“ o = maz. L] 45 o v
Eollektorstrom, Scheitelwert -IG N = mal. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei luﬁu"c Ptlt = BAX. 500 m
Sperrschichttemperatur 8, = maz. 150 °c
Transit-Frequenz
bei -l:r“ =5V, -IC = 10 mA f,' = 200 MHz
Rauschzahl
bei -0 = 5V, =1, = 200 pA
CE c S
und f = 1 kfz, B = 200 Hz F = 2 (= 10) 4B
BC_556 BC 556 A BC 556 B
BC 557 BCSSTA BCBSTEB BCBATC
Gleichstromverstirkung BC 888 BCBSAA DCOSAD BCSAC
bei —'LI'CE-& L -—IC-Z mA B= TE-4T8 TH-B00 125-250 220-475 420-B00O
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Absolute Gremzwerte: (glltig bis 8, ) BC 556 BC 857 BC 558
Kollektor-Sperrspannung bei II = 0 'UEB p = mar. BoO 50 o v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung 50 w v
bei um = 01 -]]c! g " max., BAD
bei IB = D -UEI 0" max. 65 458 a0 v
Emitter-Sperrspannung bei 1. = u -'l,lm g = maX. 5 ] 5V
Kollektorstrom, Mittelwert: 'IE AV = maI. 100 mi
Kollektorstrom, Scheitelwert: -Il‘..‘ y = maz. 200 mi
Basisstrom, Scheitelwert: -ln y = max. 200 mA
Emitterstrom, Scheitelwert: Il M = BAX. 200 mA
Gesamtverlustleistung bei ‘III' s 25%c, I‘“t = EAX. 500 mW
o
Sperrschichttemperatur: LT = mAX. 150 c
o
Lagerungstemperatur: l-s = min, 1] C
L = max, 150 "¢
tvischen Sperrschicht und Umgebung: R, o E 0,25 K/m¥
gvischen Sperrschicht und Gehluse: li.h G " 0,156 K/mW
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Kennwertes bei 8, = 28°¢, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

£
bei I, = 0, =0, = 30 Vi . -Iep o . i(= 15) n=na
bei Il = 0, "UGI = 30 V, I-J = 150 C1 -Ic! o = 4 BA
Kollektor=Emitter=-Restspannung S
bei -I. = 10 md, =I_ = 0,5 mis -0 = 60 (= 300) =V
c B CE sat ¢
bei -I, = 100 mA, =Ig = 5 mi: “Uog sat = 180 (= 650) mV
Basisspannung ""i
bei -lﬂ = 10 mA, -IB = 0,5 mAs -'Un aat * T80 aV
bei aIG = 100 mA, -ln = 5 mA: -U“ . 230 mV
bei ~Uop = 65V, =1, = 2 mAs “Upp : 650 (800...750)mV
bei -U“ =BV, -lc = 10 mAs “Upg = B20 aV
EurzschluB=Stromverstirkung
bei -Uﬂnﬁ-'i’, -IE-E“' f = 1 kHz: B - T8... 900
Transit-Frequenz
bei -n“ =5V, -1:': = 10 mA, fl[ = 35 MHz: ‘1' - 200 HHz
Eollektorkapazitit
bei -UCB = 10 ¥, II =0, f w1 MHz: Cc = 4 pF
Rauschzahl
h"'“-'.:l'av' -IEI2M|.|.I...]‘I2H ¢
und f = 1 kHz, B = 200 Hz: F = 2 (= 10) dB
BC_556 BC 556 A BC 556 B
BC B&T BC 557 A BC 55T B BC 557 C
Gleichstrom= BC_558 BC_588 A BC 588 B BC 588 C
verstirkung
bei U, =58V
und 'IC = 2 mAs B = T8=4756 75 - BDD 125 = 250 220- 478 420- 800
1 ,
) 8(-Ugp La¢)/88; ~ -1,7 aV/K B(-Ugy) /88 ~ -2 wV/K
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